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Abstract (en)
[origin: WO8802790A1] A film is deposited upon a substrate (12) target (16) by directing a beam (28) of ionized clusters (30) of a volatile species
(32) against the substrate (12) at the same time that a nonvolatile material (24) is being deposited upon the substrate. The clusters (30) are loosely
bound groups of from 2 to about 10,000 atoms. The clusters (30) disintegrate upon striking the surface (16) of the substrate (12) so that the
individual atoms of the cluster (30) transfer the energy of the cluster (30) to the surface (16). Contaminants on the surface are driven off the surface,
and the atoms or molecules of the nonvolatile material (24) are activated by the energetic atoms of the nonvolatile species on the surface (16) to
improve their deposited uniformity, thereby improving the properties of the deposited film. The volatile species (32) can be an inert gas which serves
only to transfer energy to the surface (16) and then leaves the surface (16) without reaction, or can be a reactive gas that reacts with the nonvolatile
species (24) on the surface (16) to form a reaction product.

Abstract (fr)
Un film est déposé sur une cible (16) d'un substrat (12) en envoyant un faisceau (28) d'agglomérats ionisés (30) d'une espèce volatile (32) contre
le substrat (12) en même temps qu'un matériau non-volatil (24) est déposé sur le substrat. Les agglomérats (30) sont des groupes liés de manière
lâche de 2 à environ 10 000 atomes. Les agglomérats (30) se désintègrent en heurtant la surface (16) du substrat (12) de sorte que les atomes
individuels des agglomérats (30) transfèrent l'énergie de l'agglomérat (30) à la surface (16). Des substances contaminantes se trouvant sur la
surface sont éliminées et les atomes ou molécules du matériau non-volatil (24) sont activés par les atomes énergétiques de l'espèce non-volatile sur
la surface (16) pour améliorer leur uniformité de dépôt, améliorant ainsi les propriétés du film déposé. L'espèce volatile (32) peut être un gaz inerte
qui sert uniquement à transformer l'énergie vers la surface (16) puis quitte la surface (16) sans réaction, ou alors l'espèce volatile peut être un gaz
réactif qui réagit avec l'espèce non-volatile (24) sur la surface (16) pour former un produit de réaction.
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